INTISARI

Transistor bipolar npn merupakan salah satu komponen aktif dari sejumlah
devais. Pada kesempatan ini komponen (transistor) yang diinginkan ditekankan
untuk memperoleh pengupatan arus (B) sebesar 80. Dengan sejumlah perhitungan
yang ada dan dibantu grafik-grafik dibuat (diproses) transistor bipolaf npn,
disamping itu perhitungan proses disimulasikan deﬁgan simulasi proses SUPREM
II. Hasil pengukuran yang diperoleh dari proses cukup memuaskan terlihat dari rata-

rata pengukuran f} trangistor yang diproses.

ABSTRACT

Bipolar junction transistor npn is active component of several devices. This
paper described a transistor be wanied fo get current gain (p) 80. Processed bipolar
juncnon transistor npn using the calculation and several graphical derived by
reference inside trying simulation proces wﬂ.h SUPREM 11 Result of the processing

could be satisfied, it seem from the measurement of B mean transistors .
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